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Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we
Wroclawiu oglasza konkurs na stanowisko adiunkta dla stazysty podoktorskiego
wykonawcy projektu badawczego pt. “Teoretyczne i eksperymentalne modelowanie
perowskitow na bazie Bi/Sb do zastosowan w optoelektronice “, realizowanego na zlecenie
Narodowego Centrum Nauki w Oddziale Badan Strukturalnych Instytutu Niskich
Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk.

Umowa zawarta zostanie w pelnym wymiarze etatu na okres 12 miesiecy z mozliwoscia
przedtuzenia do 24 miesigcy. Wynagrodzenie w ramach realizowanej umowy wynosi¢ bedzie
miesiecznie ok. 8 300 zt brutto. Szczegdétowe warunki zatrudnienia okresla¢ bedzie umowa o
prace zawarta miedzy osobg zatrudniang a Dyrektorem INTiBS PAN.

l. Opis projektu badawczego

Glownym wyzwaniem projektu jest synteza nowych hybryd organiczno-nieorganicznych
bazujacych na halogenkow metali (Sb(III) 1 Bi(Ill)) z matymi kationami organicznymi, ktore
wykazujg wlasciwoséci polarne oraz wydajng absorbcj¢ Swiatlta w zakresie widzialnym;
zbadanie w szerokim zakresie temperatur struktury krystalicznej, stabilnosci fazowej,
wlasciwosci dielektrycznych, optycznych i1 spektroskopowych. Nowe materialy beda mogty
znalez¢ zastosowanie we wspotczesnie rozwijanych dziatach fizyki, w szczegdlnosci, jako
absorbery do poprawy skutecznos$ci cienkowarstwowych ogniw stonecznych, diody LED lub
fotodetektory. Dla najbardziej obiecujacych potaczen wykonane zostang obliczenia DFT oraz
pomiar wtasciwosci transportowych. Powstang nowe, w peini scharakteryzowane materiaty, o
potencjalnym znaczeniu technologicznym. Poszerzona zostanie wiedza o wptywie dynamiki
oraz uporzadkowania polarnego czes$ci organicznej na wlasciwosci transportowe 1 optyczne,
ktore determinowane sg budowa struktur polianionowych (hieorganicznych). Poznany zostanie
wpltyw modyfikacji zar6wno wymiarowosci podsieci anionowej jak i1 skladu na wielkos¢
przerwy wzbronionej.

I1. Opis realizowanych zadan
e Obliczenia ab initio struktury pasmowej metodami typu DFT (pelnego potencjatu np.
Wien2k lub pseudopotencjatu np. VASP, Abinit, z uwzglednieniem przyblizen


http://www.intibs.pl/

mBJ-LDA, hybrydowych itp.), w tym gestosci stanéw elektronowych, a takze
wyznaczanie map gestosci tadunku oraz aktywnosci wolnych par elektronowych
w hybrydach organiczno-nieorganicznych w oparciu o dane strukturalne (cif).

I11. Warunki jakie powinien spelnia¢ Kandydat:

uzyska¢ stopien doktora w roku zatrudnienia w projekcie (2024) lub posiadaé stopien
doktora uzyskany nie wcze$niej niz 7 lat przed rokiem 2024 w dyscyplinie: nauki
chemiczne, nauki fizyczne, inzynieria materiatowa lub pokrewnych. Okres ten moze
by¢ przedtuzony o czas przebywania w tym okresie na dlugoterminowych (powyzej 90
dni) udokumentowanych zasitkach chorobowych lub $§wiadczeniach rehabilitacyjnych
w zwiazku z niezdolnoscig do pracy. Dodatkowo do tego okresu mozna doliczy¢ liczbg
miesigcy przebywania na urlopach zwigzanych z opieka i wychowaniem dzieci
udzielanych na zasadach okreslonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet — 18
miesi¢cy za kazde urodzone badz przysposobione dziecko, jezeli taki sposob wskazania
przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Stopien doktora nie moze by¢
uzyskany w INTiBS PAN.

Zgodnie z wymogami NCN przyjeta moze zostac tylko osoba, ktora uzyskata stopien
naukowy doktora w podmiocie innym niz INTiBS PAN oraz nie wczesniej niz 7 lat
przed rokiem zatrudnienia w projekcie (szczegély zawarte sa w ww Regulaminie
projektu) ;

posiadac biegla znajomos$¢ jezyka angielskiego;

posiada¢ doswiadczenie w obliczeniach ab initio struktury pasmowej elektronow w
ciele statym

posiada¢ umiejetnos¢ sporzadzania raportéw badawczych, opracowywania wynikow w
formie pisemnej i graficznej.

by¢ gotowym do podjecia pracy od 01.10.2024 r. (nalezy uwzgledni¢ formalne kroki
zwigzane z pobytem i1 pozwoleniem na prac¢ w Polsce);

IV. Wymagane dokumenty:
Kandydat przystgpujac do konkursu powinien ztozy¢:

Kandydat, ktory posiada stopien doktora dostarcza dyplom lub odpis dyplomu w jezyku
angielskim lub polskim (w przypadku innego jezyka nalezy takze zalaczy¢ ttumaczenie
na jezyk angielski) potwierdzajacy podsiadanie stopnia doktora. Jezeli dyplom zostat
uzyskany za granica kandydat bedzie zobowigzany do dostarczenia zalegalizowanego
lub opatrzonego apostille oryginalu dyplomu lub jego opisu przed rozpoczgciem
zatrudnienia w Instytucie (w przeciwnym wypadku nie begdzie mozliwe zawarcie
umowy o praceg). W przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granica, ktory nie
jest uznawany w Polsce na podstawie uméw migdzynarodowych, kandydat wystapi do
Instytutu o jego nostryfikacje). Informacje na temat nostryfikacji znajduja si¢ pod
linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-
naukowych).

Kandydat, ktéry nie posiada stopnia doktora dostarcza potwierdzenie ukonczenia
ksztalcenia w szkole doktorskiej oraz wniosek o wszczecie postgpowania 0 nadanie
stopnia doktora (postgpowanie powinno zakonczy¢ si¢ przed 01.10.2024). W wypadku
niedostarczenia dyplomu najpdzniej 5 dni przed planowanym terminem zatrudnienia,
wynik konkursu zostaje uniewazniony.



https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych
https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych

e Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierajace klauzulg:
»Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu biezacej rekrutacji (zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. A Ogodlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

e Zyciorys naukowy zawierajacy informacje o dotychczasowym przebiegu kariery
naukowej (edukacji 1 zatrudnieniu) a takze informacje o osiggnigciach naukowych,
udziale w konferencjach, stazach, projektach, nagrodach 1 wyrdznieniach,
umiejetnosciach 1 znajomosci jezykow obcych.

e Woykaz publikacji.

Kandydat zobowigzany bedzie przy podpisaniu umowy ztozy¢ upowaznienie do zaliczenia do
liczby pracownikéw prowadzacych dzialalnos¢ naukowa w Instytucie.

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr hab. Anng Gagor, prof.
INTiBS PAN (a.gagor@intibs.pl, tel. +48 71 395 4240).

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z obowigzujaca do projektu dokumentacja
konkursowa Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe sg gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badan Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wroctawiu
zgodnie  zinformacjg o przetwarzaniu  danych  osobowych  dostepng  pod
linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo



https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

